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Carrier concentration
(logarithmic scale)
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UNION P-N POLARIZADA EN REVERSO: DESERTIZACION TOTAL

Anadiendo un voltaje externo puedo controlar y ampliar la region de desertizacion.

El detector mas
simple:

No me da informacion
espacial




DETECTOR DE MICROBANDAS DE SILICIO
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VOLTAJE DE DESERTIZACION

A medida que aumentamos
el voltaje aumenta la zona
desertizada
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¢ Para qué voltaje obtenemos la
desertizacion total?
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¢ Para qué voltaje obtenemos la
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Evolucion del ruido al aumentar el

voltaje HVt = C | = Noise |
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CARACTERIZACION GEOMETRICA
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CONCLUSIONES

e Para detectar la direccion de las particulas se utilizan detectores
de microbandas de silicio
e Hemos caracterizado uno de ellos obteniendo:
o el voltaje de desertizacion de dos maneras posibles
o |la geometria interna
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